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ΚεφάλαιοΚεφάλαιο 11

ΕισαγωγήΕισαγωγή στηστη ΣχεδίασηΣχεδίαση RF RF 
ΚυκλωµάτωνΚυκλωµάτων
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Σύγκριση πολυπλοκότητας

(α) Ποµπός FM

(β) ∆έκτης FM
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Το τµήµα RF ενός κυψελωτού τηλεφώνου
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Προβλήµατα στη σχεδίαση RF συστηµάτων

Επεξεργασία RF και βασικής ζώνης σε έναν ποµποδέκτη.
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Πεδίο πολλών ειδικοτήτων
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Το εξάγωνο της RF σχεδίασης



ΚεφάλαιοΚεφάλαιο 1 1 -- ΕισαγωγήΕισαγωγή 77

Εφαρµογές
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Αναλογικά και ψηφιακά συστήµατα

∆ιάγραµµα βαθµίδων ενός αναλογικού RF συστήµατος (α) ποµπός, (β) δέκτης
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∆ιάγραµµα βαθµίδων ενός ψηφιακού RF συστήµατος (α) ποµπός, (β) δέκτης
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Επιλογή Τεχνολογίας
Γιατί Τεχνολογία CMOS;

•Υποµικρονικά MOSFET, σήµερα 0.13µm, µε µεγάλες ταχύτητες απόκρισης, πάνω από 3GHz.

•Χαµηλές τροφοδοσίες, 1.2V για τα ψηφιακά και 1.8V για τα αναλογικά, εποµένως µικρή
κατανάλωση.

•Χαµηλή εικόνα θορύβου ~1.5dB.

•Καλή γραµµικότητα για µεγαλύτερα σήµατα.

•∆υνατότητα κατασκευής καλών πυκνωτών και πηνίων µε χρήση πολλαπλών στρώσεων
µετάλλου.

•Τα ανώτερα στρώµατα µετάλλου εµφανίζουν µικρές απώλειες προς το υπόστρωµα.

•Όλες οι συνιστώσες του ποµποδέκτη µπορούν να ολοκληρωθούν σε µία ψηφίδα.

•Φθηνότερη από άλλες τεχνολογίες.

•Πρόσφατα έχουν υλοποιηθεί πολλά RF CMOS σχέδια µε ικανοποιητικές επιδόσεις.
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ΑπώτεροςΑπώτερος ΣτόχοςΣτόχος

•Ποµποδέκτης σε µία ψηφλιδα

•Ελάχιστος αριθµός εξωτερικών στοιχείων


